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Diody elektroluminescencyjne llI-Nitrides to zaawansowane urzadzenia emitujgce Swiatto, ktére znajduja zastosowanie w
szerokim spektrum dziedzin, od elektroniki po technologie materiatow. Ta ksigzka, napisana przez autora Li Jinmin, skupia
sie na najnowszych osiggnieciach w dziedzinie diod elektroluminescencyjnych opartych na IlI-nitridach. Czytelnicy
dowiedzg sie o strukturze warstw typu MQWs GaN/InGaN, efektywnos$ci wydobywania Swiatta oraz zastosowaniach w
os$wietleniu LED. To niezastapione zrédto wiedzy dla wszystkich zainteresowanych elektronika, technologig materiatéw i

optyka.

Ksigzka "Diody elektroluminescencyjne llI-Nitrides: Technologia i Zastosowania" jest obszernym dzietem, ktére zaprasza
czytelnikbw do gtebszego zrozumienia zjawisk zwigzanych z elektronika, potprzewodnikami, a takze optyka. Autor
przedstawia najnowsze badania dotyczace diod emitujacych Swiatto, prezentujgc ich potencjat w nowoczesnych
zastosowaniach. Czytelnicy znajda tu informacje na temat struktury IlI-nitrydowych diod elektroluminescencyjnych,
technologii oswietlenia LED oraz sposobéw poprawy efektywnosci wydobywania Swiatta.

"Diody elektroluminescencyjne llI-Nitrides: Technologia i Zastosowania" to aktualne zrédto wiedzy dla specjalistéw z
dziedziny elektroniki, inzynieréw materiatowych oraz badaczy zainteresowanych nowoczesnymi technologiami o$wietlenia.
Ksigzka ta ma na celu ukazanie potencjatu diod emitujgcych Swiatto i ich znaczenia w dzisiejszym Swiecie technologii i
inzynierii. Zawarte w niej informacje zapewniajg kompleksowy wglad w rozwdj i zastosowania diod IlI-nitrydowych.
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